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Wirkungs−Ersatzschaltbild des Bipolartransistors

Beschreibt Näherungen für Spannungs−, Stromverstärkung, Ein− und

Voraussetzung für die Gültigkeit:
Ausgangswiderstand aller drei Grundschaltungen.
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Masse der jeweiligen Grundschaltung
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M. Möller, EuS, Uni Saarland 2008

Näherungen der exakten Rechnung, El.II Skript S. 56, müssen erfüllt sein.


